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QISA BIOQRAFIK MOLUMAT

30 may 1945-ci ilde Azarbaycan Respublikasi, Ordubad rayonu, Behrud
kandinda anadan olub.

Azarbaycanlidir.

Baki gaharinds yasayir.

Ali tahsilli fizik, fizika musllimidir.

Ailalidir, 3 ovladi ve 5 navasi var.

TOHSILI, ELMi DOR9C®Si V@ ELMi ADLARI

1968 - Azarbaycan (indiki Baki) Dovlat Universitetinin Fizika fakultasini
“Ferglanma diplomu” ila bitirib.

Talaba olarkan tahsildaki yuksak gostaricilarine gore “Lenin teqgaudu’na
layiq gorulab.

1971 - SSRIi (indiki RF) Elmlar Akademiyasinin Fizika-Texnika Institutunun
(Sankt-Peterburqg sahari) aspiranturasini bitirib.

1972 - “Germanium yarimkegiricisinda geyri-asas qizmar yukdasiyicilarin
tobiati” movzusunda namizadlik dissertasiyasi mudafis edib.

1979 - dosent elmi adi alib.

1979 - “Layl A"BV! birlegsmealari tipli geyri-bircins yarimkegiricilerde elektron
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proseslari” movzusunda doktorluq dissertasiyasi mudafie edarak, Fizika-
riyaziyyat elmlari doktoru alimlik deracasi alib.

1981 - professor elmi adi alib

OMOK FOALIYYOTi:

1963-1968 Baki Dovlet Universitetinda Fizika fakultasinin telabasi
1968-1969 Azarbaycan EA Fizika Institutunda kigik elmi iSci

1969-1972 SSRI EA Fizika-Texnika institutunda (Sankt-Peterburq) aspirant
1972-1975 Baki Dovlet Universitetinin Fizika fakultasinde assistent
1975-1979 Baki Dovlat Universitetinin Fizika fakultasinde bag muallim
1979-1981 Baki Dovlat Universitetinin Fizika fakultasinde dosent
1981-1988 Baki Dovlat Universitetinin Fizika fakultasinda professor
1988-1989 Baki Dovlat Universitetinin Fizika fakultasinde dekan
1989-1992 Baki Dovlat Universitetinin Fizika fakultasinde professor; eyni
zamanda “Bark cisim elektronikasi” elmi-tadqigat laboratoriyasinin elmi
rehbari va bas elmi iscisi

1992-1993 Baki Dovlet Universitetinin Fiziki elektronika kafedrasinda
kafedra mudiri ve professor; eyni zamanda “Berk cisim elektronikas1” elmi-
tedqiqat laboratoriyasinin elmi rehbari ve bas elmi isgisi

1993-2000 Azarbaycan Respublikasi Tahsil Nazirliyinde Nazir muavini,
nazir avazi; eyni zamanda Baki Dovlet Universitetinin Fiziki elektronika
kafedrasinda kafedra mudiri ve professor

2000-dan Baki Dadvlst Universitetinin Fiziki elektronika kafedrasinda

kafedra mudiri ve professor

HANSI FONLOR UZRd DORSLSBR APARIR
Optoelektronikanin asaslari
Elektron cihazlarinin fizikasi

Materialsunasliq



KADR HAZIRLIGI SAHOSIND® FOALIYYOTI

21magistra elmi rahbar olub,

30 elmlar namizadina (fizika Uzra felsefs doktoruna) elmi rehbar olub
1975, Nizami Mikayil oglu Mehdiyev - InSe, GaSe ve GaS
monokristallarinda elektroliminessensiya ve ceviricilik hadisalarinin tadqiqi
1975, Aydin Hasan oglu Kazimzadas - InSe ve GaSe monokristallarinda
bazi tarazligda olmayan elektron proseslarinin tadqiqi

1978, Abdullah ®mrullah oglu ®hmadov - InSe monokristallarinda
alcaqtezlikli carayan ossillyasiyalarinin va GaSe monokristallarinda asta
relaksasiya eden keciriciliyin tadqiqi

1980, Hamza Semad oglu Seidli - Cdo.2Hgo.sTe monokristallarinda bazi
geyri-tarazligda olan elektron proseslarinin tadqiqi

1982, Valeh Qulu oglu Memmadov - CulnSe2 monokristallari va onlarin
asasindaki heterokecidlorin elektron xassalari

1982, Elxan Yunis oglu Salayev - Qallium selen monokristallarinda
stimullagdiriimig kegiriciliklar ve cerayan dayanigsizliglari

1983, Yaqub Hasen oglu Hasanov - indium selen monokristallari tipli geyri-
bircins yarimkegiricilarda lokal saviyyalarin yerdayismasi ile bagli olan
elektron hadisaleri

1984, Ramiz Ruslan oglu Agayev - CdxHgixTe (0.18<x<0.20)
monokristallarinda maqgnit sahasinin va tarkibin geyri-bircinsliyinin
generasiya-rekombinasiya proseslarina tasiri

1984, ismayil Qadir oglu Ismayilov - CdxHg1«xTe (0.23<x<0.50)
monokristallarinin zaif va giclu elektrik sahalaerinds elektrik ve fotoelektrik
xassaleri

1984, Abducabbor Axatovigc Muminov - Bor kristallarinin elektrik ve
fotoelektrik xassalori

1984, Fizze Mahmud qizi Novruzova - CdxHgi-xTe (0.50<x<0.96)
monokristallarinin zasif ve guclu elektrik sahalarinds elektrik va fotoelektrik

xassalari



1985, Flizuli Israfil oglu Memmadov - Radiasiya defektlorinin 0.20<x<0.50
giymatlarinde CdxHgixTe monokristallarinin fotoelektrik va elektrik
xassaelarina tesiri

1985, Xuraman Damirgan qizi Calilova - PbxSnixTe monokristallarinin
(0.18<x<0.20) va onlarin asasinda fotodiodlarin elektron xassalori

1986, Ogtay Macid oglu Sadixov - Asgarlanmanin indium selen
monokristallarinda tarazligda olmayan elektron proseslarina tasiri

1987, Namiq Hacixalil oglu Darvisov - Seelit strukturlu kristallarin ve onlarin
asasindaki bark mahlullarin elektron va raqs spektrlari

1989, Nusrat Qudrat oglu Sadiqov - Kadmium-civa-tellur monokristallarinda
elektron proseslarine defektlarin toesiri

1989, Mirfatulla Mirismayil oglu Seyidov - Qallium selen monokristallari tipli
fozaca geyri-bircins yarimkegiricilarda asqgar saviyyalarin yikdayismasi ila
bagdli olan effektlor

1989, Lyudmila Nikolayevna Yeqorova - CdxHgi-xTe (0.23<x<0.50)
monokristallarinin elektron xassalerina radiasiya stialanmasinin tasiri

1990, Aydin Museyib oglu Huiseynov - Holmium va gadoliniumla
asqarlanmanin indium selen monokristallarinin fiziki-kimyavi ve elektron
xassaolarina tosiri

1995, Rena Fikrat qizi Babayeva - indium selen monokristallari tipli gismen
nizamsiz yarimkegiricilorda elektron proseslarina asgarlanmanin tasiri
1996, Naile dli qizi Rehimova - Nadir torpaq ionlari ile aktivlesdiriimis AzBs
va A3B3C2° tipli kvaziikidlglli monokristallarda eksitonlarin pargalanmasi ve
annihillyasiyasi

1999, Rovnaqg Mirzs oglu Rzayev - Disproziumla asgarlanmig qallium selen
monokristallarinin elektron xassaleri

2001, Huseyn Mikayil oglu Memmadov - CdixZnxSe va CdS1xSex tipli
halkogenid yarimkegirici nazik tabagalarinin fotoelektrik va

fotoliminessensiya xassalari va onlarin asasinda strukturlar



2001, Elsan Fayaz oglu Nasirov - Mahluldan ¢okdurtulmus Cdi-xZnxSe nazik
tobagalarinin ve onlarin asasindaki strukturlarin elektrik ve fotoelektrik
xassaolari

2005, Gultakin Hidayat qizi Eyvazova - Disproziumla asgarlanmis indium
selen monokristallarinin va onlarin asasindaki heterostrukturlarin elektrik
vo fotoelektrik xassalori

2007, Hesan ©sgar oglu Hasanli - Elektrokimyavi ¢cokdirma Usulu ila
Cd1xZn«S voe CdSi1.xSex nazik tebagaelari esasinda hazirlanmis
heterokecidlarin elektrik va fotoelektrik xassalari

2008, Sabins ikram qizi ®mirova - Elektrokimyavi ¢okdiirma tisulu ila
alinmig Cd1xZnxS1xSextabaqgaleri ve onlarin asasindaki heterostrukturlarda
elektron proseslari

2008, Ayten Tahir qizi Bagirova - Qadoliniumla agsqarlanmig layl quruluglu
gallium selen kristallarinda injeksiya va generasiya-rekombinasiya
proseslari

2009, Samsaddin Allahverdi oglu Allahverdiyev - Holmiumla agsqarlanmis
gallium selen kristallarinda lokal saviyyalerin dolub-bosalmasi ile bagl
elektron hadisaleri

2014, Vusal Usub oglu Mammadov - Elektrokimyavi ¢okdirma Usulu ila
alinmis CdixZnxSi1yTey(Sey) nazik tsbagelarinds ve onlarin asasinda

hazirlanmig heterokecidlarda elektron hadisalarinin xtisusiyyatlari

7 elmlar doktoruna elmi maslahatci olub.

1989, Hamza Samad oglu Seyidli - CdxHgixTe bark mahlulu
monokristallarinin elektron xassaleri

1991, Nizami Mikayil oglu Mehdiyev - Anizotrop AsBs vo A:B2°C4® selen
birlesmalarinde generasiya-rekombinasiya hadisalari

2005, Yusif Qusu oglu Nurullayev - Qisman-nizamsiz kristallarda elektron-

defekt qarsiligl tesiri



2006, Maarif ®li oglu Ceafarov - A'BV! tipli birlesmalerin monokristallarinda
va onlarin bark mahlullarinin kimyavi ¢okdurtilmus tebagalerinds elektron
proseslari

2009, Rana Fikrat qizi Babayeva — Nadir torpaqg elementlori ils agsgarlanmis
layh quruluslu A"BY! kristallari tipli gisman nizamsiz yarimkegiricilords ve
onlarin asasinda hazirlanmig heterokegidlarde elektron hadisalarinin
xususiyyatlori

2014, Révnaq Mirza oglu Rzayev - A" B! monoselenidlerinin kristallari tipli
layli quruluslu yarimkegiricilorde dreyf ceparlorinin elektron hadisalarina
tasiri

2017, Hiseyn Mikayil oglu Memmadov - A'B'CY' yarimkegiricileri esasinda
elektrokimyavi Usulla ¢okdurilmug tebagsa ve strukturlarda elektron

proseslarinin xtsusiyyatlori

ELMi-FOALIYYST VO TODQIQAT SAHSSI
Qisman nizamsiz yarimkegirici kristallarda va nazik tabaqgalerde, elace da
onlarin asasindaki kontakt strukturlarinda elektron prosesleri ve elektron
sistemlori G¢un funksional elementlarin texnologiyasi. llk daefe olaraq:
- Qizmar ektronlarla “Benediks effekti” mugsahida etmis,
- Monokristal yarimkegiricilorde anomal fotokegiricilik, fotoelektrik ve
elektrik yorulma hadisaleri agkar emis,
- NTE ile asqgarlamaqgla qgisman nizamsiz yarimkegirici kristallarin
nizamsizliq deracasini idare olunmasi mumkunlayunu gostermis,
- Kigik  Holl  ydurukldyina  malik  yarimkegiricilorde  serbast
yukdasiyicilarin elektrik sahasi ile qizmasini musahide etmis ve

sababini aydinlasdirmigdir.

MUKAFATLARI VO TOLTIFLORI HAQQINDA

1977 Elm va Texnika sahasinda “Komsomol mukafati laureati”



1993 EIm sahasinda “Beynalxalq Soros Fondu Mukafati laureati”

2005 Baki Dovlet Universiteti “Ilin Alimi”

2009 Beynolxalq Biografiya Markazi (Kembric Universiteti) “ilin 100 Alimi”
2009 Amerika Beynalxalq Biografiya Institutu “llin Adam1”

2015 Azarbaycan Respublikasi Tahsil Nazirliyinin “Fexri Fermani”

2015 Baki Dovlat Universitetinin “Fexri Fermani”

2017 Baki Dovlet Universiteti “ilin Maallimi”

BEYNSLXALQ ELMi SIMPOZiUM V© KONFRANSLARDA iSTiRAKI

Beynalxalq saviyyali 70-a gadar muxtalif EImi Konfrans ve Simpoziumlarda

80-dan ¢ox elmi maruzasi dinlanilib.

O cumladen:

1972, 1974 - “Plazma fizikasi ve bark cisimlerde elektrik dayanigsizliglar”
Beynalxalq Elmi Simpozium (Litva, Vilnus),

1973 - Elektroluminessensiya Uzre Beynalxalq Konfrans (Rusiya
Federasiyasi, Stavropol),

1973 - “Dielektrik elektronikasinin problemlari” Beynalxalg Konfrans
(Ozbskistan, Daskand),

1977, 1980, 1989 - “Yarimkegiricilarde plazma ve elektrik dayanigsizliglar1”
Beynalxalq Simpozium (Litva, Vilnus),

1977 - “Mikroelektronika ve yarimkecirici cihazlar fizikas1”” Beynalxalq

Konfrans (Gurcistan, Tuflis).

1980 - “Yarimkegiricilorde dearin saviyyslar” Beynalxalq Konfrans
(Ozbskistan, Daskand),
1982 - Yarimkegiricilorde va heterostrukturlarda fiziki proseslar il

Beynalxalq Konfrans (Ukraina, Odessa)

1982 - Yarimkegiricilor fizikasi Uzre VIl Beynalxalg Konfrans (Azarbaycan,
Baki),

1983 - Dar gadagan zonali yarimkegiriciloar ve yarimmetallar Uzre VI

Beynalxalq Simpozium (Lvov),



1985 - Darzonali yarimkegciricilar fizikasi Uzre Beynalxalq Konfrans (Rusiya
Federasiyasi, Moskva),

1986 - “Geniszonali yarimkegiricilorin fizikasi ve texnologiyasi® Il
Beynalxalq Konfrans (Rusiya Federasiyasi, Mahacqala),

1989 - “Plazma va vyarimkegiricilorde dayanigsizliglar’ V Beynalxalq
Simpozium (Litva, Palanqga),

1989, 1991 - “Yarimkegiricilorda fotoelektrik hadisaleri” Beynalxalq Elmi
Konfrans (Ozbakistan-Daskand, Turkmanistan- Asqabad),

1991 - “Halkogenid yarimkegiricilarin materialstinashgi” Il Beynalxalq Elmi-
Texniki Konfrans (Ukraina, Cernovsi),

1991 - “Berk cisimlarin radiasiya fizikas1” | Regional Konfransi (Ozbakistan,
Samarqgand),

1993 - Yarimkegiricilar fizikasi Uzra | Rusiya Regional Konfransi (Rusiya
Federasiyasi, Nijniy Novqorod),

1997, 1999 - Yarimkegciricilorin materialsinashginin fiziki problemlari
Beynalxalq Elmi Konfrans (Ukraina, Cernovsi),

2000, 2002, 2004, 2006, 2008 - “Berk cisim elektronikasi va
mikroelektronikanin  aktual problemlari” Beynalxalg EImi-Texniki
Konfrans (Rusiya Federasiyasi, Taganroq),

2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 - “Fotoelektronika
va gecagorma cihazlar” Beynalxalg Elmi-Texniki Konfrans (Rusiya
Federasiyasi, Moskva),

2002, 2004, 2006, 2010, 2016. - “Energetikanin Texniki ve Fiziki
Problemleri” Beynslxalg Elmi Konfrans (Azerbaycan, Baki; Iran,
Tobriz; Tlrkiye, Ankara; ispaniya, Bilbao),

2004, 2006 - Opto-, nanoelektronika, nanotexnologiya ve mikrosistemlar”
Beynalxalq Konfrans (Rusiya Federasiyasi, Ulyanovsk),

2004, 2006, 2016, 2018 - “Amorf va mikrokristallik yarimkeciricilar”

Beynalxalq Elmi Konfrans (Rusiya Federasiyasi, Sankt-Peterburq)



2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 - Materialgnasliq Uzre
Beynalxalq Simpozium (Fransa, Strasburq),
2004 - Qeyri-Uzvi materiallar Uzro Beynalxalg Elmi Konfrans (Belgika,
Antverpen),
2005 - “Fizika-2005” Beynalxalq EImi Konfrans (Azarbaycan-Baki),
2006 — “Bark cisim elektronikasi ve mikroelektronikanin aktual problemlari”
Beynalxalq Elmi Konfrans (Rusiya Federasiyasi, Divnomorsk),
2008 - “Fizikanin aktual problemlari” V Beynalxalq Elmi Konfrans
(Azarbaycan, Baki)
2009 - BDU-nun 90 illiyine hasr olunmus Beynalxalg Elmi Konfrans
(Azarbaycan, Baki)
2010 - Avropa materialsinasliq camiyyatinin Beynalxalg Elmi Konfransi
(Polsa, Varsava)

2013 - Akademik B.M.9sgarovun 80 illik yubileyine hasr olunmus “Fizikanin
aktual problemlari” Beynalxalq elmi konfrans (Azerbaycan, Baki),
2013, 2014, 2015 - “Fizikanin fundamental ve tetbigi masalaleri” Beynalxaq

Konfrans (Ozbakistan, Daskand)
2013 - “Mikroelektron ceviricilor va onlarin asasinda cihazlar® 7-ci
Beynalxalq Elmi-Texniki Konfrans (Azarbaycan, Sumqayit)
2015 - “Opto, nanoelektronika, kondensa olunmus muahit ve yilksak
enerjiler fizikasI” Beynalxalq EImi Konfrans (Azarbaycan, Baki)
2016 - “Materialsuinaslig ve kondensa olunmus materiallar fizikasi” 8-ci
Beynalxalq Konfrans. (Moldova, Kisinev)
2016, 2018 - “Berk Cisim Fizikasinin Aktual Problemlari” Beynalxalq
Konfrans (Belarusiya, Minsk)
2017 — “Fizikaya muasir baxis” Beynalxalq Konfrans (Azarbaycan, Baki)
2017 - “Mduasir Tabist Elmlerinin Aktual Problemlari” Beynalxalq Elmi
Konfrans (Azarbaycan, Ganca)
2018 — “Muasir tebiat va igtisad elmlarinin aktual problemlari” Beynalxalq

EImi Konfrans (Azarbaycan, Ganca),



2018 - “Tetbiqi fizika ve energetikanin aktual masalaleri” Beynalxalq Elmi

Konfrans (Azerbaycan, Sumqayit)

EImi asarlari

1968-2018-ci iller arzinde 400-dan artig elmi aseari ¢ap olunub. O
cumladan:
‘Ousnka un TexHuka nonynposogHukoB” - 68 (RF), “OnTtuka wu

cnektpockonuna” — 1 (RF), “MukpoanektpoHuka” — 1 (RF), “lMpuknagHas

dusmka” — 18 (RF), “HeopraHmyeckue wmatepuanel” - 21 (RF),
“‘BblicokomonekynsapHole coeanHeHna” - 1 (RF), “KypHan duamnyeckon
xumun® - 1 (RF), “OnektpoHHas obpabotka matepuanos” - 1 (RF),

N3BecTns BY3-oB, cepusa «dusuka» - 1 (RF), «Physica Status Solidi» - 6
(Almaniya), «Japan Journal of Applied Physics» - 3 (Yaponiya), «Thin Solid
films» - 3 (ingiltera), “Journal of Optoelectronics And Advanced Materials” -
3 (Ruminiya), Proc. SPIE - 9 (ABS), International Journal of advanced
research — 1 (Malayziya), International Journal of Engineering And Science
- 1 (Hindistan), “Ooknagbl HAH AsepbangxaHa” - 28 (Azarbaycan),
“‘UsBectna AH Asepbangxana’ 22 (Azarbaycan), “Journal of Physics” - 15
(Azarbaycan), “Baki Universitetinin xaberlari” - 10 (Azearbaycan),
[Mpobriembl QHepreTukn - 6 (Azarbaycan), Journal of Qafgaz University — 5
(Azarbaycan), Journal of Baku Engineering University. Physics — 1

(Azarbaycan) jurnallarinda.

«iSi» JURNALLARINDA DORC OLUNMUS MOQALSL®ORI:

1. Maye selenin elektrik xassalori (rus dilinde). BbicokomonekynspHbie
coegnHeHmnsa. 1966. Ne 8. T.9. ¢.1831-1832

2. Selends tallium asqgarlarinin oksigenle qarsiligh tesiri (rus dilinda).
KypHan dpusnyeckon xumunm KOX), 1968, T. XLII, Ne7, c.1680-1683.



3. Germaniumda geyri-esas yukdasltyicilarin yuaraklyunan gicltu elektrik
sahasinda dayismasinin xususiyyetleri (rus dilinda). ®u3mMka n TexHuka
nonynposogHukos (®TI1), 1971, T.5, Ne8, ¢.1563-1567.

4. Germaniumda guclu elektron-desik qarsiligli  tasiri  seraitinde
germaniumda geyr-esas Yyukdasiyicilarinin qizmasinin tadqiqi. (rus
dilinda) ®TIM, 1971, T.5, Ne10, ¢.1969-1975.

5. Germaniumda yukdasiyicilarin glizmasi hesabina yaranan
termofotoelektrik effekt (rus dilinda). ®TI1, 1972, T.6, Ne 2, ¢.353-359.

6. Germaniumda impuls elektrik sahasinds esas yukdasiyicilarin qeyri-
asas yukdasiyicilarin yarukluyana tasiri (rus dilinds). ®TI1, 1972, T. 6,
Ne3, c.477-481.

7. Germaniumda glcli YT elektrik sahelerinde glicli elektron-desik
garsiligh tasiri zamani geyri-asas degiklarin yurukllylinun dayismasi (rus
dilinds). ®TIM, 1972, T. 6, Ne3, ¢.577-578.

8. Germniumda. IYT elektrik sahssinds yiikdasiyicilarin qizmasi zamani
bircins yarimkesiricide termoe.h.q.-nin yaranmasi (Benediks effekti) (rus
dilinda). ®TI, 1972, T. 6, Ne5, ¢.915-920.

9. Germniumda YT elektrik sahesinde qeyri-osas ylkdasiyicilarin
gizmamasi zamani Benediks effekti (rus dilinda). ®TI1, 1972, T.6, Ne 7,
c.1354-1358.

10. GaSe tipli layh yarimkeciricilor asasinda S- elementlari (ingilis
dilinda). Phys.Stat.Solidi (a), 1973, vol. 15, K.33-35.

11. p-GaSe-de ceviricilik effekti hagqinda (rus dilinde). ®TI1, 1973, T.7,
Ne9, ¢.1830-1833.

12. IYT elektrik sahasinds p-GaSe-nin elektrik kegiriciliyinin deyismasi (rus
dilindsa). ®TIM, 1973, T.7, Ne10, ¢.2030-2031.

13. Gucli YT elektrik sahasinin n-tip indium selends yaratdigi qizmar
elektronlar (rus dilinda). ®TI1, 1974, T.8, Ne 1, ¢.192-195

14.GaSe-de IYT sahade yiikdaslyicilarin qizmasi zamani yaranan termo
e.h.q. (rus dilinda). ®TIM, 1974, T.8, Ne5, ¢.869-873.



15. InSe-da ceviricilik effekti (rus dilinda). ®TI1, 1974, T. 8, Ne 11, ¢.2283.

16. InSe yarimkegcirici birlesmasinds IYT sahs ile yikdasiyicilarin gizmasi
hesabina yaranan termoe.h.q. (rus dilinda). ®TI, 1974, T. 8, Ne12,
c.2311-2315.

17.A%B® tipli birlesmalerin layli yarimkegiricilerinde geviricilik effektinin
mumkun mexanizmlarindan biri hagqinda (rus dilinds).
MwukpoanekTpoHuka, 1975, T. 4, Ne5, c.465-467.

18. indium selenid monokristallarinda elektroliiminessensiya (rus dilinds).
OnTtuka n cnektpockonusa, 1975, T.38, Ne5, ¢.952-955.

19.Layli GaS yarimkegisi osasinda elektroluminessent ceviricilor (rus
dilinds). ®TI1, 1975, T.9, Ne5, ¢.980-982.

20. Yuksakomlu gallium sulfid monokristallarinda elektronlarin injeksiyasi
va elektron tutma markazleri (rus dilinda). ®TI1, 1975, T.9, Ne7, c.1429-
1431.

21.n-InSe monokristallarinda giiclii IYT elektrik sahasi hesabina yaranan
gizmar yukdasiyicilarin tedqiqgi (rus dilinds). ®TI, 1975, T. 9, Ne8,
c.1561-1564.
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